Al (MOS) cdba gall sl Anianal) ualSY) 53¢ Al gl 5 Jokad) ¢1ay) v
" (Crussigl) A Ao

J-4u 31235, Poly (o-toluidine) / SiO2 /p-Si Stead A jlall 5 il 4e<ll ailiadll asd o
Adlbe gl Jla 8 1KHZ -10MHz 22555 (41 400-300 31 A ) Glai & Jleall 13d C-F 5V
el Apals Slead) jedal s sl sall GV jals 4y MOS Jlea (& il Ji of Lyl s 5 LS
WS il | Jalall gl sl daglie AUl dele e 50 paldl da a5l Al e caa S
5L e Ay Jal) Mgl sale) (5 3mh (s 5l pall ey ) e Agbuadual e glill g iall iy gl
Slead Al patbadl) Al 5o cua ¢ elld N ALYl | Sl sl s isale) il g5 ) jall da o
Jhall 8 5 3 g SH Jjlall 388 0 s (20 30 80 ) e iy J jlall 88 5 J el <l O 2 5. MOS
22l ANS MOS Jlead lapdiil) A8l ol o5 ¢ lld e 3 500e 3] adl A )38 ) ae 3oy (Sl Sl
Ao o bl JS8 aaied ) shaall MOS A jladl 5 400 56Sll Gl ) (e IS a2 5 SIS
235l g5 ) jall



